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Résumé : 
Les semi-conducteurs  à large  bande interdite ont attiré beaucoup d'attention en raison de leurs 
applications potentielles pour des dispositifs optroniques dans le bleu et les régions (UV).   
 Récemment, ZnO et ses alliages ont été proposés comme les nouveaux matériaux à gap élevé 
utilisés dans les dispositifs optoélectroniques pour les longueurs d'ondes courtes. De plus, les 
structures à puits quantiques à base de ZnO possèdent plusieurs avantages comparées à celles basées 
sur le GaN. Actuellement, les émetteurs optoélectronique attirent beaucoup d'attention dans le 
domaine de la communication optique, médical, etc. Plus particulièrement les diodes laser se sont 
distinguées par rapport aux diodes LED grâce à leurs meilleurs avantages.   Ainsi, dans le cadre de ce 
sujet de mémoire de magister, on cherche à apporter une contribution à l'étude et l'optimisation d'une 
diode laser à base  d'une structure à puits quantique du type BeZnO/ZnO.  Ce travail consiste à faire 
une étude et une simulation afin d'aboutir à une optimisation des différents paramètres caractérisant 
ce composant. Une attention particulière sera portée sur les propriétés optiques afin d'accéder aux 
caractéristiques tels que le gain optique, courant de seuil ainsi que leur dépendance des différents 
paramètres intrinsèques des ces structures à puits quantiques. Les résultats obtenus seront comparés à 
d'autres travaux. 
Mots clés : BeZnO/ZnO , diode laser, puits quantique, simulation. 
 

 ملخص 
 و الزرقاء المنطقة فً ضوئٌة الكهرو الأجهزة مختلف فً لتطبٌقاتها نظرا الاهتمام من الكثٌر الواسعة الفجوة ذات النواقل أنصاف جذبت لقد

 (.UV )البنفسجٌة المناطق
  القصٌرة للموجات الكهروضوئٌة الأجهزة فً المستخدمة الجدٌدة الفجوة عالٌة والمواد وخلائطه( ZnO )الزنك أكسٌد اقتراح تم مؤخرا،

 على تعتمد التً التركٌبات تلك مع بالمقارنة عدة مزاٌا لدٌها ZnO الفصٌلة على تعتمد التً الكمً البئر ذات التركٌبات ذلك،إن إلى بالإضافة

 وقد خاصة. وغٌرها والطبٌة الضوئٌة الاتصالات مجال فً الاهتمام من الكثٌر جذب مصدر  الكهروضوئٌة الباعثات حالٌا. GaN الفصٌلة

 و دراسة فً للمساهمة نسعى الماجستٌر، موضوع أطروحة سٌاق فً وهكذا. المٌزات بأفضل LED ))المصابٌح عن اللٌزرٌة الثنائٌات تمٌزت

 الأمثل تحسٌن أجل من ومحاكاة دراسة هو العمل هذا. BeZnO/ZnO  البنائً التركٌب على ٌعتمد الذي الٌزر الثنائً لصمام الأمثل  تحسٌن

 الضوئً،تٌار الربح مثل المٌزات مختلف إلى للوصول الضوئٌة للخصائص خاص اهتمام وسنولً. الجهاز هذا تمٌز التً  الخصائص لمختلف
 .أخرى بأعمال النتائج مقارنة وسٌتم. الكمً البئر ذات  التركٌبات لهذه المختلفة الجوهرٌة معاٌٌر على واعتمادها العتبة
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